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C

使您的数据中心可靠、节能并安全

当今的数据中心需要处理从几百万台移动设备和构成物联网的其它物品中取得的天量数据。为使这些设施正常运行，数据中心的运营者需要先

进的电路保护、传感技术和电能管理元件。Littelfuse 就是专注于为数据中心的开发者和管理者提供过电流保护、暂态电压抑制、传感器、电能

转换元件和其他装置使得这些设施能高效可靠地运行。
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* 这里所展示的装置仅仅是在数据中心领域Littelfuse能够提供的行业领先方案中的一部分。如需了解更全面的Littelfuse 

应用方案信息，请参照本文里的选型矩阵
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建成通向云方案的高速公路

故障类型 无保护故障的可能后果 保护方案

静电释放(ESD)
电路带故障运行, 潜在缺陷, 甚至导致数据中心的

敏感设备的灾难性失效 
聚合物静电抑制器, 多层压敏电阻，TVS 二极管阵列 

强弱电回路中因负荷切换产生的瞬态量 设备失效或带故障运行导致停机或数据遭破坏 金属氧化物压敏电阻，气体放电管，TVS  二极管

感应冲击 (雷电) 设备失效导致停机
金属氧化物压敏电阻，气体放电管，

保护性晶闸管，TVS 二极管 

过负荷 / 短路电流
过电流能导致整个电路的损坏并引起火灾，触电伤亡或爆炸。

短路还能产生电弧、冲击并引起火灾。
熔丝，可恢复式PTCs
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881 SMD型熔丝
881系列SMD型大电流熔丝是一种可用在高达

75Vdc的单熔丝。额定电流从60A到100A，这样就

无需并联多个小容量熔丝或定制工业级熔丝。



Littelfuse产品系列 产品功能水平

电脑与网络设备 不间断电源 通讯设备 室内电力分配与控制
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可恢复 PPTCs  最大  IHOLD 最高电压

低电阻  5 A  12 Vdc - - - - - - - - • - - - - - - - - - - -

表面安装  5 A 60 Vdc • • - - • • - • • • • • • - - - - - - •

径向引出  9 A  72 Vdc - - - - • • • • - • • • • - - - - - - •

通讯 2.5 A 600 Vint / 60 Vop - • • - - - - - - • • • • - - - - - - -

熔丝 最大电流级别 最高电压

表面安装 100 A 250 Vac - • - - • • • • • - - - - • • - - - • •

管状 100 A 600 Vac - - - - • • • • • • • • • • • • • • • •

托架、挡板和夹子 100 A 600 Vac - - - - • • • - • - - - - • • • • • • •

半导体 1500 A  1300 Vac - - - - - - - • - - - - - - - - - - - -

工业用电和UL级别熔丝 3000 A  600 Vac - - - - - - • • • - - - - • • • • • • •

中压（E级，R级） 400 A  38000 Vac - - - - - - - - - - - - - - - - - - • -
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聚合物静电抑制器 最大冲击级别 最高电压

独立或矩阵式聚合物静电抑制器 静电抑制器接触 8 kV  24 Vdc • • • • - - - - - • • • • - - - - - - -

XTREME-GUARD™ 静电抑制器接触 30 kV 32 Vdc • • • • - - - - - • • • • - - - - - - -

TVS 二极管 最大功率 最高  VR

表面安装  5000 W 400 Vdc • • • • • • • • • • •  • • - - - - - - -

带引线  30000 W 400 Vdc • • - • • • • • • • • • • • • • • • • •

高功率  Ipp (8/20us) at 15 kA 430 Vdc - - - - • - - • - - - - - - • • • • - -

TVS 二极管阵列 最大冲击级别 最高  VR

通用 静电抑制器接触30 kV  6 Vdc - - - - - - - - - • • • • - - - - - - -

低电容 静电抑制器接触 20 kV  6 Vdc • • • • - - - - - • • • • - - - - - - -

雷电冲击  Ipp (8/20us)  40A 70 Vdc • • - - - - - - - • • • • - - - - - - -

压敏电阻 (MOV/MLV) 最大冲击级别 最高电压

径向接头 1 个脉冲  (8/20us) 10,000 A  1000 Vac - - - - • • • • - - - - - • • • • • • -

表面安装 1 个脉冲  (8/20us) 250 A 275 Vac - - - - • • • • • - - - - - - - - - -

热保护 1 个脉冲  (8/20us) 10,000 A  750 Vac - - - - • • • • - - - - - • • • • • • •

工业级高能 1 个脉冲  (8/20us) 40,000 A  750 Vac - - - - • - • • - - - - - • • • • • • •

多层压敏电阻
1 个脉冲  (8/20us) 125 A,  
静电抑制器接触 8 kV  120 Vdc • • • • - - - - • • • • • - - - - - - -

气体放电管(GDT) 最大冲击级别 最高  VNORM 

高电压 5000A 10次 3000 Vdc - - - - • - • - - • • - - • • • • • • -

正方形  2000 A 10次 600 Vdc - - - - - - - - - • • • • - - - - - - -

中等冲击 5000 A 10次  600 Vdc - • • - - - - - - • • • • - - - - - - -

保护性晶闸管 最大冲击级别 最高  VDRM

SIDACtor®  Ipp (8/20µs) 400A  530Vdc - • • - - - - - - • • • • - - - - - - -

©2020 Littelfuse, Inc.
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Littelfuse产品系列 产品功能水平

电脑与网络设备 不间断电源 通讯设备 室内电力分配与控制
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二极管 最大   IT(RMS) 最高  VDRM

整流二极管 30 A 1800 V - - - - • - • • • - - - - • • • • - • •

快速恢复型二极管 582 A 1200 V - - - - • - • • • - - - - • • • • - • •

肖特基二极管 300 A 200 V - - - - • - • • • - - - - • • • • - • •

相控晶闸管 40 A 1000 V - - - - - - • - - - - - - - - • - - • •

晶闸管/二极管模块 700 A 3600 V - - - - • - • • • - - - - • • • • - • •

整流二极管模块 23 A 24000 V - - - - • - • • • - - - - • • • • - • •

IGBT 最大电流级别 最高电压

分立 IGBT  600 A 1200 Vdc - - - - • - • • • - - - - • • • • - • •

IGBT 模块 780 A 1700 Vdc - - - - • - • • • - - - - • • • • - • •

SMPD IGBT 400 A 3000 Vdc - - - - • - • • • - - - - • • • • - • •

电力MOSFET 最大  ID25 最高 VDSS

分立 MOSFET 660 A 4500 Vdc - - - - • - • • • - - - - • • • • - • •

MOSFET 模块 1245 A 1000 Vdc - - - - • - • • • - - - - • • • • - • •

SMPD MOSFET 600 A 1700 Vdc - - - - • - • • • - - - - • • • • - • •

固态继电器 最大负荷电流 最高屏蔽电压

常开与常闭继电器 1000 mA 600 V - - - - - - - - - • • • • - - - - - - -

功率继电器 6.75 A 1000 V - - - - - - • • • • • • • • • • - - • •

隔离型高压模拟开关 5kHz时隔离110dB 开关电压 600 V - - - - - - - - • • • • • • • - - - - -

交流电开关 5 A 800 V - - - - - - - - - - - - - • • • - - • •

线路单板入口开关 保持电流110 mA 开关次数可达10次 - - - - - - - - - - - - • - - - - - - -

固态限流继电器 600 mAdc 300 V - - - - • - - - - • - - • • • - - - - -

光电耦合器 电偶隔离

高速光电耦合器 44500 I2C 时钟频率 ≥ 
500 kHz • • • • • - • • • • • • • - - - - - - -

线性光电耦合器 3750 V 2 mA 输出控制 - - - - • - • • • - - - - - - - - - - -

隔离放大器 3750 V 参考电压 ± 1.5% - - - - • - • • • - - - - - - - - - - -

单通道和两通道光电耦合器 5000 V 电流转化率可达
8500% - - - - - - - - - • • • • - - - - - - -

驱动器 I峰值 最高电压

MOSFET和IGBT门驱动器 30 A 35 V - - - - • - • • - - - - - - - - - - • •

高电压门驱动器 2 A 700 V - - - - • - • • - - - - - - - - - - • •

光隔离式门驱动器 5 mA 12 V - - - - • - • • - - - - - - - - - - • •

传
感

磁性传感器和磁簧开关 最大开关电流 最高电压

磁簧传感器  Current 0.5 A  300 Vdc - - - - • - • - - - - - - • • • - • - -

磁簧开关 Current 0.5 A  1000 Vdc - - - - • - • - - - - - - • • • - • - -

温度传感器 25ºC时的特性电阻 0到25ºC Beta值

电热调节器探头与组件 10000 Ω 3892 K - - - - • - - - - - - - - - • - - - •

表面安装式电热调节器 10000 Ω 3892 K - - - - • • • • - • - • - - - - - - • •

玻璃包裹式电热调节器 10000 Ω 3892 K - - - - • • • • - • - • - - - - - - • •

控制与传感 
产品矩阵
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